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TAA 521-TAA 61/B della SG
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Fig. 1 Nell'interno dell'integrato TAA.621 sono inclusi come vedesi in
disegno ben 17 transistor. Il circuito & sostanzialmente composto da
unc stadio preamplificatore, da uno stadio pilota e da uno stadio finale
in classe AB quasi complementare in grado di fornire in funzione della
tensione di alimentazione e dalla resistenza dell’altoparlante una po-
tenza variabile da 1,4 a 4 Watt.

pag. 921









5 3 14
| RS @ W
TRE @ TR10 TR13
: : @ TR15
TR2 5 % TR
TR1
@ 9 g
d TR14
TR12 @
i = TR18
WG o DE &
' 10

Comunque applicando in uscita una coppia
complementare di potenza (AC187-AC188K op-
pure AD161-AD162) & possibile raggiungere an-
che i 5 watt.

In fig. 4 & rappresentato lo schema elettrico di
tale integrato, da questo si pud constatare che in-
ternamente esso & composto da 16 ftransistor,
i quali esplicano la funzione di preamplificatore,
preamplificatore pilota, fino allo stadio finale di
potenza compreso.

Lo stadio di preamplificazione & costituito es-
senzialmente da uno stadio di amplificatore dif-
ferenziale del tipo a single-ended, cioé ad ingres-
so ed uscita shilanciati. |l transistor TR1 posto
in ingresso assieme a TR2 costituisce una coppia
Darlington, in questo modo si ottiene un aumento
del guadagno di corrente e della impedenza d'in-
gresso del preamplificatore. Come I'altro integrato
anche questo & stato progettato per poter funzio-
nare su un esteso campo di tensione di alimenta-
zione (minimo 4 volt massimo 15 volt), pertanto
sano stati inseriti entro al TAAB611/B degli accor-
gimenti circuitali tali da permettere di ottenere la
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Fig. 4 Nell'interno dell'integrato TAA.
611B sono inclusi come vedesi in di-
segno 16 transistor. Il circuito € com-

pleto di stadio preamplificatore di quel-
lo pilota e dello stadio finale di poten-
za costituito dai transistor TR15 e
TR 16.
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Fig. 5 1| terminali dell'integrato TAA.
611B sono disposti come vedesi in di-
segno prendendo come punto di rife-
rimento la tacca che appare sulla si-
nistra del contenitore.
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